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SECON Reativa Capacitiva e Indutiva

Os Transdutores Tifasicos de Poténcia Reativa Capacitiva e Indutiva da Secon para medidas (2 elementos,
3 fios) e (3 elementos, 4 fios), podem ser fornecidos com saida analégica do tipo (0-5)V, (0-10)V, (O-
20)mA ou (4-20)mA e, opcionalmente, com comunicagéo para rede RS485 protocolo Modbus/RTU. Todos os
modelos sdo fornecidos com encapsulamento padrdo DIN de fixacdo em fundo de painel (trilhos - 35mm).

Os modelos com saida Modbus/RTU podem indicar simultaneamente em sua saida de rede poténcia ativa,
poténcia reativa indutiva, poténcia reativa capacitiva, fator de poténcia, tensdo e corrente (ver mais
detalhes em Modelos com saida MODBUS). Obs: No caso de medidas trifasicas equilibradas (1 elemento 3
fios), ver transdutores monofasicos aplicados a medidas trifasicas equilibradas.

Caracteristicas Técnicas:

L . . . o Terminais de Conexao:
- Transdutor trifasico de poténcia reativa capacitiva e indutiva

- Tipo de medida: AC 50Hz ou 60Hz (trifasica)
- Erro maximo: +1% da poténcia reativa maxima nominal (Pnom)

Alimentacao
- Saida analégica da medida de poténcia trifasica: =
Saida Proporcional a medida da Poténcia ENTRADAS
(0 -5)V Pnom.a (capacitivo) .. 1 .. Phomp (indutivo) V:;E@S;OW
(0—-10)V Prom.a (Capacitivo) .. 1 .. Pyomp (indutivo)
(0 — 20)mA Proma (CAPACILIVO) -- 1 .. Proms (indutivo) ababab
(4 —200mA Prom.a (capacitivo) .. 1 .. Pnom.b (indutivo)

9000000077777 79370

Onde: Pnom.a = Poténcia nominal reativa capacitiva (VAr).
Prom.b = Poténcia nominal reativa indutiva (VAr).

- Modelos com saida em tenséo (0 — 5)Vdc ou (0 — 10)Vdc:
- Saida (V): < 13Vdc (p/ poténcias maiores Pnom.b)
- Corrente maxima suportada nas saidas: 2mA

- Modelos com saida em corrente (0 — 20)mAdc ou (4 — 20)mAdc:
- Saida (mA): < 24mAdc (p/ poténcias maiores Pnom.b)
- Impedancia méaxima a ser colocada na saida: 500Q

- Entrada de Tensao:
- Tensdo maxima suportada na entrada da medida por um periodo

<3s: Vmax + 20%. GN03 =t 52 Tt 52 & s2
- Entrada de Corrente: TC1 TC2 TC3
Saida ENTRADAS

- Corrente maxima suportada na entrada da medida por um
periodo <3s: imax + 20%.

- Tempo de resposta: <3s m
-

- Isolamento entrada tenséo: 1kVac

- Isolamento entrada corrente: Realizada pelo TC

- Utilizagcdo Abrigada - | 1 | - : _-
- Grau de protegéo: 1P20

- Temperatura de operacdo: -10°C a 70°C
- Peso: 300 g

CORRENTE

Modelo com saida (0 - SV Modelo com saida (0 - 10)V

Salda (V) | 25 - Saida(v) § 5

Moadedo com saida (0 - 20pma Madelo com salda (4 - 20)mA

(Igp) BAIESYH BIOUBIOH

Poténcia Ativa (W)

Poténcia Reativa (VAr) =V .| . sen (@)
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Relacdo dos fundos de escala (Phom) dos modelos e os
valores_ nominais de corrente e de tensdo nas suas Na especificacio do modelo, averiguar se na
respectivas entradas. - ~ - A~ . ~
aplicagdo as amplitudes de poténcia, tensdo e corrente
Poom = Poténcia Vi = Amplitude o Amblitude méxima ndo serdo ma'lo_res que Pnpom (Poténcia nominal), VNméx
e o e max = ; p o) (ampl_ltude maxima supo_rtada na entrada de tensé&o)
nominal suportada nas entradas | "o n& nas fn X" B el e/ou imsx (@amplitude méaxima suportada na entrada de
medida (VAr) de tenséo (V) CRITET () corrente).
2250 150 5
2400 150 5 n o . .
3000 250 5 Para especificar o coédigo final do modelo, substituir os
3600 250 5 campos em vermelho, conforme as tabelas.
250 5
4500
400 5
6000 400 > a RCI_b V05 T_c 3F-_xx_ -_d
450 5
400 5
7500
450 5
Tabelal
a_ = Faixa de poténcia medida (Pnom)

Substituir _a

com o valor da poténcia maxima (nominal) medida conforme Tabelal.

b = Tensdo maxima nominal na entrada de tenséo.

Conforme a poténcia nominal (P,om) do modelo, utilizando a Tabelal, substituir _b_ com o valor da méaxima tensao (Vmax)
suportada na respectiva entrada de tensao.

c_ = Tipo de saida

Substituir _c_ com o cédigo do respectivo tipo de saida do transdutor.

Tipo de saida Codigo a ser inserido
DC no campo _cC_
(0 -5)Vv o5v
(0 — 10)V 010V
(0 — 20)mA 020A
(4 —20)mA 420A
XX _ = Tipo de alimentacéo auxiliar

Substituir _xx_ com o cédigo do respectivo tipo de alimentagdo auxiliar.

. . = Caracteristicas Corrente de
Tipo de Alimentagéo
XX (+10%) Cor)s_umo
(Maxima)
(GND da saida em
24VDC 24Vdc (£10%) comum com o -V da 140mA
alimentacéo)
E24VDC (20 — 30)Vvdc Total isolamento 100mA
125V (90(1_024_0)3\?3\(/28'42) Total isolamento 70mA
127VAC 127Vac (+10%) (60Hz) Total isolamento 50mA
220VAC 220Vac (+10%) (60Hz) Total isolamento 25mA
- _d_ = Saida com comunicag¢do em rede RS485 (MODBUS-RTU)

Caso o transdutor possua saida em rede, substitua - _d_ pelo cédigo - MOD. Caso contrario, ndo substituir (deixar em
branco).
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Esquemas de Conexao:
Fonte Fonte
Conexao 2 elementos 3 fios A B C Conexédo 3 elementos 4 fios A B C Neutra
(sem TP) (sem TP)
a a L
i Vile Potincia Ativa Vilb
Saida [ pomcasa — 3 saida | Potnenn 3
| —| o a | — GND
Medida . Medida
Tensdo § V[ b Tensao § Vb 4
(8 a 9
vip Vi
. st e P . st . B
Alimentagao] |7 et ;Eg Aimentagao| | " el o, %g
P2 = K
31 ® P " 51 P )
Medids Medida b
Corr;nra TC2| o5 élss comente § TC2| g5 iE
= =
| 81 51 » P 8
ik
TC3 o TC3 ¢, 5
& M
Carga
Carga
Fonte Fonte
Conexao 2 elementos 3 fios A B C Conexao 3 elementos 4 fios A B C Neutro
(com TP) (com TP)
a L] - L a . .
i [ Postncia Asva — 3 Vilb é” . | Pobncia Ativa —| 3 Vib §I|§
Saida { Saida |
! ™ Medida | o Medida 2 =
Tensao § VE[b %”g Tensao | Y2 b g"é
a a L} L] 4
vilp Vip é"g
S 51 @ P I 51 P1 .
Aimentagio| | .- TC1 - gj Alimentagso | - Te1 s il:i‘g
Pzl ¥ P2
51 ® P1 51 . P1
Medida | _ is Medida )
Corente § TC2| g5 l&.: Comente | TC2| g2 i3
= L
| 51 s1 » P :
63 5 T3 5 %‘EE
le
I — Carga

Conexio 1 elementos 3 fios: Utilizar tansdutor monofasico.

Observacoes:

- Na conex&o 2 elementos 3 fios, vista nos esquemas de conexéo, caso o fator de poténcia da fase A e/ou B for menor
que 0,5 (cos(9)<0,5 para ¢>60°), é necessario que seja invertida a conexao do respectivo TC.

- Podem ser fornecidos para outras faixas de medida, tipos de saida e de alimentacédo (sob consulta).
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Além dos modelos anunciados, pode-se fornecer, sob consulta, modelos com fundo de escala (Pnom) especificados pelo
cliente. Neste caso, a determinacdo do fundo de escala deveréa ser determinado através da seguinte expresséo:

Pnom (VAT') =3. VUmax. » iméx. . FA

onde: Uy, (V) = amplitude maxima suportada na entrada de tensdo
imax (A) = corrente maxima suportadana entrada de corrente
FA = fator de correGéo ou fator de afericdo

Obs: No caso da utilizagdo de TC ou TP, considerar respectivamente os valores de tensdo e de corrente primarias dos
mesmos.

Medidas com TC (Transformador de Corrente) e/ou TP (Transformador de
Potencial).

Em casos onde a tensao for maior que 450V,; é necessaria a medicao indireta através, por exemplo, de TP.

Medidas com TC: Como os transdutores podem trabalhar com qualquer relagdo de TC com saida 5A (XXX/5A), o fundo
de escala real em poténcia (Pmax.rea) do transdutor sera dado pela equacéo abaixo.

3. iprim .- Pnom .
Pméx.real (VAT) = pf
onde: lyrim (A) = corrente primaria nominal do TC XXX /5A
B.om (VAr) = poténcia maxima nominal do modelo de transdutor utilizado (conforme Tabelal)

Medidas com TC e TP: No caso de medidas indiretas de corrente e de tensdo com a utilizagdo de TC XXX/5A e de TP
XXX/115V respectivamente, é necessaria a utilizagdo de transdutores com entrada de tensdo de 150V. Neste caso o
fundo de escala real em poténcia (Pmax.rear) do transdutor sera dado pela equacado abaixo.

. vprim L lprim . Pnom .

575

Pméx.real (VAT') =

onde: V., (V) = tensdo primaria nominal do TP XXX /115V
lprim (A) = corrente primaria nominal do TC XXX /5A

P.om (VAr) = poténcia maxima nominal do modelo de transdutor utilizado (conforme Tabelal)

Dimensoes Fisicas:

Encapsulamento padrao DIN de fixagcdo em fundo de painel.
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